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특허청  

청  1 

그래  쇄  상  시    는 , 

 재  청결 게 는 단계;

 1 마  트  사 여 상   재   1 에  1  쇄 는 단계; 

쇄  상   재  경 시 는 단계;  

 2 마  트  사 여 상   재   2 에  2  쇄 는 단계  포 는, 

그래  쇄  상  시    는 .

청  2 

 1 에 어 , 

상   재   1  2  쇄 는 단계는,  도  공  도  재료  상   1  2

상에 착 는 것  포 는 . 

청  3 

 2 에 어 , 

상  도  재료는 리(Cu), (Ag), (Au), 니 (Ni), 주 (Sn)  라듐(Pd)  어도 나 또는 들

  포 는 . 

청  4 

 1 에 어 , 

상   1   1  사 여 쇄 고, 상   2   2  사 여 쇄 , 상  

1  2  각각  어도 나  도  매  포 는 .  

청  5 

 1 에 어 , 

상  재는 폴리에틸  탈 트(PET), 아 릴, 폴리우 탄, 에폭시  폴리 미드  어도 나

.

청  6 

 1 에 어 , 

상  재는 동태 (passivation) 공  거 는 .

청  7 

 1 에 어 , 

상   1  복   1 라  포 고 상   2  복   2 라  포 는 .  

청  8 

 재  포 는 상  시    는 , 

어도  1 마  트   1  사 는 그래  쇄 공   재   1 에

 1  쇄 는 단계; 

쇄  상   재  경 시 는 단계; 
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어도  2 마  트   2  사 는 그래  쇄 공   2 마  트  

2  사 여  재   2 에  2  쇄 는 단계;

상   2  쇄 후에, 쇄  상   재  경 시 는 단계; 

 도  공 , 닝   1  2 상에 도  재료  착 는 단계  포 는,  재

포 는 상  시    는 .

청  9 

 8 에 어 , 

상   1 마  트    2 마  트  과 다  .

청  10 

 8 에 어 , 

복  마  트  어도 2개  마  트  사 여 상   1 과  2   어

도 나  쇄 는 . 

청  11 

 8 에 어 ,

상  어도 2개  마  트   1 트  쇄 는  사 는 는, 복  마  

트들  다  마  트  어도 나  쇄 는  사 는 는 다  . 

청  12 

 11 에 어 , 

상  도   도 고, 도  재료는 리  니   어도 나  .  

청  13 

그래  쇄  상  시    는 , 

 1 쇄 듈   재   1 에  1  쇄 는 단계;

쇄  상   재  경 시 는 단계; 

 도  공 , 닝   1 상에 도  재료  착 는 단계; 

 2 쇄 듈   재   2 에  2  쇄 는 단계;

상   2  쇄 후에, 쇄  상   재  경 시 는 단계;  

 도  공   2 미  상에 도  재료  착 는 단계  포 는, 그래  쇄

상  시    는 .

청  14 

 13 에 어 , 

상  도  재료는 리(Cu), (Ag), (Au), 니 (Ni), 주 (Sn)  라듐(Pd)  어도 나  포

는 . 

청  15 

 13 에 어 , 

상   1 쇄 듈과  2 쇄 듈  어도 나는 복  마  트  어도 나  마

트  포 는 . 
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청  16 

 13 에 어 ,

상   1 쇄 듈과  2 쇄 듈  어도 나는 어도 2개  마  트  포 는 .

청  17 

 13 에 어 , 

상   1 쇄 듈과  2 쇄 듈  어도 나는 나  마  트  포 는 .

청  18 

 13 에 어 , 

 1 가 상   1  쇄 는  사 고  2 가 상   2  쇄 는  사 는 .

청  19 

 18 에 어 , 

상   1  2  각각  어도 나  도  매  는 .

청  20 

 19 에 어 , 

상   1    2 는 상  매  는 .

  

   야

본 원  2011  10월 25 에 원  미  가특허 원  61/551,071 ( 리    2911-02200)  우[0001]

 주 는 , 그 원  본원에  참  어 다.

 경  

 린  컨  가락,  또는 첨 에   재    검 도    는 [0002]

역  갖는 시각  다.   린  비 , 컴퓨 ,  계산   게  에  찾아

볼  다.   린  사 가 마우  또는 트랙  드 또는 간  가  없  

통  직  상  게   다.  ,  , 량 , 상  시 ,  시 , 돌

시 ,    미징  포 여 가능  다양  지 린  다.   들 

LCD, LED, 라 마,  린  3D  포  에  사   다.

 내

여 , 그래  쇄  상  시    는  개시 는 ,    [0003]

재  청결 게 는 단계;  1 마  트  사 여 상   재   1 에  1  쇄

는 단계;  쇄  상   재  경 시 는 단계  포 다.  상  실시 태는,  2 마  

트  사 여 상   재   2 에  2  쇄 는 단계   포 다. 

다  실시 태에 ,  재  포 는 상  시    는 , 어도  1 마[0004]

 트   1  사 는 그래  쇄 공   재   1 에  1  

쇄 는 단계;  쇄  상   재  경 시 는 단계  포 다.  상  실시 태는, 어도  2 마

 트   2  사 는 그래  쇄 공   2 마  트   2  사

여  재   2 에  2  쇄 는 단계; 상   2  쇄 후에, 쇄  상  

재  경 시 는 단계;   도  공 , 닝   1  2 상에 도  재료  착 는 단계

  포 다. 
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안  실시 태에 , 그래  쇄  상  시    는 ,  1 쇄 듈[0005]

 재   1 에  1  쇄 는 단계; 쇄  상   재  경 시 는 단계;  

 도  공 , 닝   1 상에 도  재료  착 는 단계  포 다.  상  실시 태는,  2

쇄 듈   재   2 에  2  쇄 는 단계; 상   2  쇄 후에, 쇄  상

 재  경 시 는 단계;   도  공   2 미  상에 도  재료  착 는 단

계   포 다. 

본  시  실시 태들  상   ,  첨  도  참 도  다. [0006]

도  간단  

도 1a ∼ 1c 는 (flexo) 마  실시 태 다.[0007]

도 2a  2b 는 쇄   평 도  실시 태 다.

도 3  가   재상에 도  미   만들   시   실시 태 다. 

도 4a  4b 는 계량 는 쇄 공  실시 태 다. 

도 5a  5b 는 량     실시 태  등각도  단 도 다.

도 6  얇   가  재상에 쇄    실시 태  평 도 다. 

도 7  상  시    는   실시 태 다

 실시   체  내

 는 본  다양  실시 태들에  것 다.  들 실시 태  나 상  람직  [0008]

라도, 개시  실시 태는 청   포  본 개시   는 것  거나 달리 사

어 는 아니 다.  또 , 당업 라 ,     가지  어  실시 태에  도 그

실시 태   들   것 뿐  청   포  본  가 그 실시 태에 는 것  암

시 는 것  아님   것 다.

컨  - -   공  상  시  가   (FTS)  는 시    여[0009]

개시 다.  고 상도 도  라  재상에 쇄   택  계  열 미징  사 여 복  마

 트  만들  다.   1  사 여  1  재   1 에 쇄   고,  2 

사 여  2  재   2 에 쇄   다.  도  공  에  도  사   다.

 도  다   보다 시간  많  걸리지만, 고 복   에    다.  FTS는

 과 연통 는 복  얇  가  극  포   다.  리드  포 는 연   극에

착   고, 리드  연통 는  커 가   다.  상  - -  공 , 가  재가  1 

(언  라고도 ) 상에 감겨 다가  공  어나는 시 에 공 고, 공  료   2

(  라고 ) 상에 감 는 것  말 다.  

 는 공지  - -  취  통  달 는 얇  가  재  사 여   다.  재는[0010]

척 시 에 달 고,  척  라 마 청결 공 , 탄  청결 공 ,  청결 공  등과

같  공  포   다.  척 사  다 에는, 리  또는  상 착 진공 챔 에  는

막 착    다.    막 착 단계( 쇄 또는 엠보싱 단계라고도 )에 ,  산 듐주 (ITO;

Indium Tin Oxide)과 같   도  재료가 재  어도  상에 착 다.  어  실시 태에 ,

도  라   재료는 특  리(Cu), (Ag), (Au), 니 (Ni), 주 (Sn), 라듐(Pd)  들 

  포   다.   에 사 는 재료  에 라,  다  답 시간과  건  가질 

다.  착  도  재료  0.005 마 -  내지 500   , 100 nm  내지 10 미  미만

리  께  1 ∼ 50 미  또는 그 상  폭  가질  다.  어  실시 태에 는, 쇄  재는 

 착 또는 습식  착  는 눈 심 지  또는 퓨    가질  다.  재

는 컨   가열 ,  가열 ,  가열  등  사  가열 어 경   다.   공  

복   고,      , 엣 , 쇄  립  여러 단계가   다.  

쇄   복  라  포 는 고 상도 도    다.   실시 태에 , 들 라  [0011]

는 미   다.  라  가 감 고    복  가 에 라  쇄  어
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움  가   다.  가변      갖는  쇄 는  사 는  또  변

 고, 어      간단  에    고 어     고  복

 에    다.

 실시  태에 ,   는  사 는  복  쇄 가    다.   들  쇄 는  아니[0012]

(anilox) 상에 달   는  양에    다.  어  실시 태에 , 다   라  또

는 어 리  가 지   는 어   쇄 는  쇄 가   는 , 들  쇄 는

어  경우에는 든 쇄 업에  동   사   거나  변경  없  직  동  

는 여러 개   또는  라 에  공통     다.  달 공 에  사 는 아니

 (들)   (어  실시 태에  0.5 ∼ 30 BCM(billion cubic microns)   고 다  실시 태

에 는 9 ∼ 20 BCM   )  달 는  에 달  다.  든  또는    쇄

는  사 는  는, 라  단  상, 라  께, 라  폭, 라  , 라  연결   체 

   포  여러 에 달  다.  쇄 공 에 가 여, 망 는 특징  얻  

어도 나  경  공  쇄  재상에   다.

마  트 [0013]

그래 (flexography)는 릴리  트가 컨  양  착  쇄 실린 에 착 어 는  웨브[0014]

 쇄   태 다.  들 릴리  트(마  트 또는 트라고도 )는 신  

게 건 는 도 매  아니  또는 다   러 킹 시 에  공 는  께 사   

다.  아니  러는  양   쇄 트에 공 는  사 는 실린   다.  는 

컨  계  또는 (UV) 경    다.   실시 에 ,  1 러는   또는 계량 시

  미  러 또는 아니  러에 달 다.   는 아니  러  트 실

린 에 달    께  계량 다.  재가 트 실린   실린  - -  취

시  통  동  ,  실린 는 릴리  트 상  미지  재에 달 는 트 실린

에 압  가 게 다.  어  실시 태에 는, 트 실린  신에 운틴(fountain) 러가   

고, 닥  블 드  사 여 에   포  개   다.

그래  트는 컨  라 틱, 고  또는 포 리 (UV 민감  폴리 라고도 )  만들어질 [0015]

다.  상  트는  새 (삭마),  가  결 ( ), 계  또는   만들

어질  다.  트는 공지  에 라 매 거나 만들어질  다.  람직  그래  공 ,

쇄  나 상  택    각 에 직  고 각 택     사

여 쇄 는 그 신  트 실린  갖는  루어질  고 러   재   

또는 양 에  쇄  가능 게 다.  다  실시 태에 ,  에 착 는 단  

실린  사 는 앙  실린 가 사   다.  재가 에 들어갈  그 재는 

실린  고   쇄 다.  또는, 쇄 가 평 라  고 공통  라   동

는 라  그래  쇄 공    다.   실시 에 , 쇄 는 경 , 다  커 , 재 취

 또는 다  쇄후 처리 에 결   다.  다   그래  공  또  사  도 다.

 실시 태에 ,  트는 슬리브가 컨  - -라운드(ITR; in-the-round) 미징 공 에 사[0016]

 다.  ITR 공 에 는, 평평  트가 쇄 실린 (통상  트 실린 라고도   )에 

착   는  과는 다 게, 포 폴리  트 재료가 상에  슬리브에  처리 다.

 슬리브는  삭마 마   에 어 는 포 폴리  연  슬리브   다.

다  실시 에 , 포 폴리  개별  단편들    슬리브 상에 착 고   삭마

마  슬리브  동  식  미징 고 처리   다.   슬리브는, 리어  에 착 는

미징  평평  트   리어  또는 미지가 직  새겨  는( - -라운드) 슬리브 

여러 식  사   다.  슬리브가 리어  만 는 실시 에 , 미지가 새겨  는 

쇄 트는 그 슬리브에 착   고, 그리고 슬리브는 쇄  안  실린 상에 다.  들 사

착 는 트는  시간    는 , 냐  슬리브는  슬리브에 미 착 어 는 

트  께 보    다.  슬리브는 열가  복 재, 열경  복 재  니  포 여 다양

재료  만들어지고 균열과 쪼개짐에   갖    보강   거나 그 지 않   다.

포체 또는 쿠   포 는 랫동안 재사   는 슬리브는 매우 고 질  쇄에 사 다.  

실시 태에 는, 포체 또는 쿠  없는  "얇 " 슬리브가 사   다. 
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도 1a ∼ 1c 는 (flexo) 마  실시 태  도시 다.    같 , 어 "마  트" [0017]

"  마 "는 상   사   다.  도 1a 는 원통   마 (300)  등각도  나타

내는 ,   마 는  마 (300)   쪽  연 어 는 다  평  돌

(302)  포 다.  도 1b 는    마 (304)   실시 태  등각도  나타낸다.  도 1c

는 도 1a 에 나타나 는 것과 같  직 (돌 )  마 (302)    단 도(306)  나타낸다.

도 1c 는  마  돌  폭  "W"  나타내 , "D" 는 돌 (306)  심  간  거리 고, "H"는

돌  다.  돌 (306)  단  컨  직사각 , 사각 , 원 , 사다리  또는 다   

상   다.   실시 태(미도시)에 , D, W  H  나 또는 는  마 에 걸쳐 동 거나

사  값  가질  다.  다  실시 태(미도시)에 , D, W  H  나 또는 는  마 에 걸

쳐 다  값  가질  다.   실시 태(미도시)에 ,  마  돌  폭(W)  3 ∼  5 미 고,

  돌  사  거리(D)는 1 ∼  5 mm , 돌  (H)는 3 ∼  4 미 고, 돌  

께(T)는 1.67 ∼ 1.85 mm 다.   실시 태에 , 쇄는 컨  양  포 는 나   사

또는 각  나   포 는 2개   사 여 재   에  질  고, 어  그 재는

단 어 립 다.  안  실시 태에 , 재  양  컨  2개  다  쇄   2개  다  

 마  사 여 쇄   다.   마 는 컨  쇄 실린 가 비싸거나 체가 어  에

사   는 , 는 실린  량 쇄에 게 주지만 그 시    또는 고  에

람직 게 만들어 주지는 못   다.  체는 는 시간 에 비  많  들  다.  ,

그래  쇄는, 에  시간 만  게 걸리는 새 운 트  만들      

트에 사    미   다.   실시 태에 , 들  마 에   사 ,

그 는 욱 어  식  컨   또는 (pan)  공   고,   달  압

과  에 지는 어   다.  쇄 공 에 사 는 는 쇄시 리에 지 고 또  UV 사 에

 에 지거나 얼룩지거나 또는 쇄  변 지 않도  또는 착 , 도, 량% 미립

(고 )  UV 경 과 같  특  지닐 가 다.  상   특 , 가 께 결 여 망 는

태  는  미   상  진 는  또  다.   실시 태에 , 는 도

에 도  매  포   는 ,  매는 컨   도  에 시드 (seed layer)  게

다.  각각   컨  시  사 여 만들어질  는 ,  시 는 어도 나   마

  어도    포 다.  에컨  다  상도  라 , 다   라   공간(간격)  다

  상  다  시     다.

도 2a 는 얇  가   재   에 쇄 는  1 (400a)  평 도  나타낸다.   1 [0018]

(400a) , X-Y 그리드  Y  그 트    는 다  라 (402), 다   리드(406)  포

는 블럭(404)  (tail)  블럭(408)에 는 다   커  포 여,  1 가  재   

에 쇄   다.  도 2b 는  2 (400b)   실시 태  나타내는 ,   X-Y 그리드(미도시)

X  그 트    는 블럭(410)  다  라 , 블럭(414)   리드  포 는 블럭(412)

  블럭(416)   커  포 여,  2 가  재   에 쇄   다.

고 상도 도  라  쇄[0019]

도 3  가   재상에 도  미   만들   시   실시 태  나타낸다.   시[0020]

(500)  본  다양  실시 태에     만드는  사   다.  공 에 ,

다란  가  얇   재(502)가 언 드 (504) 상에 다.  다양   가

 재료들  어  것 라고 사   다.   실시 태에 , PET(폴리에틸  탈 트)가 사

  는    재료 다.  다   들 , 아 릴, 폴리우 탄, 에폭시, 폴리 미드  상

 재료  다양   사   다.  

 재(502)  께는 지   에 과도  트  고 또  어  실시 태에 는 [0021]

과  개   람직 게는  아야 다.   재가  얇 ,  공  에  

 연  또는 그  재료 특    다.   실시 태에 , 1 미  내지 1 리미  께

  다.  얇   재(502)는 공지  - -  취   통  언 드 (504)   1 청

결 (506)( 컨 , 웨브 청결 )에 달   다.  - -  공  가  재  사 므 , 그 재  

그래  마  트(512) 사   다  어 울  다.  쇄 공  에   지

 고 상도 라  쇄는 욱 게 루어질  다.   실시 태에 ,  결  블(508)  사

여 들     지 , 다  실시 태에 는   다  단  사   다.  어
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 실시 태에 는,  1 청결 (506)는 고   생  포 다.  생   는  사 여,

 재(502)  ( 컨 ,  또는 그리 )  거   다.  

그리고  재(502)는  2 청결 시 (510)  통과   다.    2 청결 시 (510)  웨브 청결[0022]

 포   다.   1  2 청결 시  동 거나 다   시   다.  들 청결 단계

후에,  재(502)는  1 쇄 공  통과   고,  공 에  미    재(502)  

에 쇄 다.  미   200 ∼ 2000 cps  도  갖는( 에 지 않 ) UV 경   사

여 마  트(512)에  각 다.  또 , 미  , 컨  1 내지 20 미  또는 그 상  폭

갖는 라 에    다.    도 4 에 나타나 는  1 과 사   다.  어  실시

태에 , 마  트(512)   재(512)에 달 는  양  고  계량 시 에 

 공  도,     상 그리고 에 달  다.   실시 태에 , 계  도는

20 fpm(feet per minute) ∼ 750 fpm 에  변   고, 어  실시 태에 는 50 fpm ∼ 200 fpm 에  변

 다.   실시 태에 , 는 도  매    다.   실시 태에 ,  1 쇄  다 에는

경 가   다.  닝  상 라 (528)   재(502) 에 다.  경 (514)는 컨

약 0.5 mW/cm
2
 ∼ 약 50 mW/cm

2
     약 280 nm ∼ 약 480 nm   갖는  경  포

 다.   실시 태에 , 경 (516)는 약 20℃ ∼ 약 125℃  도 내  열  가 는 븐 가열 듈

포   다.  상  경 (514  516) 에 가 여 또는 그에  안 , 다  경 가 또  사

 다.

도 2 에 어 ,  실시 태에 , 쇄 라  없는  재(502)  닥   2 쇄  통과[0023]

 다.  미    재(502)  닥 에 쇄   다.  미   UV 경   사 여

 2 마  트(518)에  각   다.  도 2 에 나타나 는  2(우 ) 과 사   사

  다.   2 마  트(518)   재(502)  닥 에 달 는  양 또  고

상도 계량 시 에    다.    2 쇄  다 에는 경 가   다. 경 는 컨  약

0.5 mW/cm
2
 ∼ 약 50 mW/cm

2
     약 280 nm ∼ 580 nm   갖는  경 (520)  포

  다.  가  또는 안 , 경 는 약 20℃ ∼ 약 125℃  도 내  열  가 는 븐 가열

(522)  포   고, 다  경 도 사   다.   2 경  단계 후에, 닝  닥 라  쇄

(530)에   재(502)  닥에  쇄 여 다.

 도[0024]

양 에 미  ( 닝  상 라 (528)  닝  닥 라 (530))  쇄  상태에 ,  재[0025]

(502)는  도 (524)에 다.   단계에 , 도  재료  미   상에 착 다.  는 쇄

(528)에  쇄   재(502)  닝  상 라   쇄 (530)에  쇄  닝  닥 라

 도 (524)에  도  탱  안  지시  달   , 그 도  탱 는 20 ℃ ∼ 90 ℃( 컨 ,

40  ℃)  도에  액  상태  는  리   또는  다  도  재료  담고    다.   

실시 에 , 도  재료  착 도는 웨브  도   건에 라 당 10 나 미   고 께는

약 0.001 미  내지 약 100 미 다.   도  공   가   지 않 , 경  공

에 UV /또는 열 복사 에 어 미 어 는 도  매  는 닝  역만 도 게

다.  다  실시 태에 , 니  도   사 다.  리 도  도  는 포 알 드,

보 드라 드 또는 포포 트  같  강  원  포   다.   없  에 도

께는  도 에 비   경  다.   도    도  보다 시간   걸리지만,

 도  복   상 /또는 많  미   갖는 에  다.  도  단계 후에,

량   린  (532)가  재(502)  양 에 쇄  상태 다.

 실시 태에 ,  도 (524) 다 에는 척 (526)가 다.  도 (524) 다 에, 량   [0026]

 (532)는 실   담고 는 청결  탱  안  지 어 청결 게   고 그리고 나  실

공  가 여 건   다.  다  실시 태에 , 도  재료   간  험  또는 람직 지 않  

  지   건  단계  에   에  동태 (passivation)  단계  가  

다.

 계량 시[0027]

도 4a  4b 는 고  계량 시  실시 태  도시 다.  고   계량 시 (600)  도 3 에 는[0028]
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 (500)   쇄 단계에    같  마  트(604)에  재(502)에 달 는 

  양  어   다.   도  4a  는  재   ( 상 )에  쇄   계량  시

나타낸다. 도 4b 는 재  다  ( 닥 )에  쇄   계량 시  나타낸다.   실시 태에

, 상   시  께 사   다.   시   (606), 달 (608), 아니 (anilox) 

(610), 닥  블 드(612)  마  트(604)  포 다.   (606)에 들어 는   

아니  (610)에 달   고, 그  라고 는 만 개  매우 미   포 는 

갖는 산업  라믹    는 강 또는 알루미늄 어    다.  쇄 공  계에 라,

아니  (610)   (606)에 만 지 거나 달 (608)과   다.  닥  블 드(612)는

상  에 는  양  만 남 고  과   어 내는  사   다.  그리고 

 여 그래  쇄 트(마  트(604))  고,  트는 재(502)에 달

   는다.  마  트(604)   도는 람직 게는 웨브  도에 맞아야 는 ,

 도는 20 fpm ∼ 750 fpm   다.   상  시 (4A, 4B) 간  차 는, 재(502)가 공 는  

마  트(604)  아니  (610)   식에 다. 도 4a 에 , 재(502)는 시  상  통

과 여 공 고, 마  트(604)는 재(502)  에 그리고 아니  (610)  에 다.  는

도 4b 는 다 , 재(502)는 시  닥  통과 여 공 고, 마  트(604)는 재(502)

에 리고 아니  (610)  에 다.  

  [0029]

도 5a 는 단 도(700)   실시 태 , 는 량    (532)   실시 태 다.  도 5b 는[0030]

량  지 (532)  등각도   실시 태 다.   도에는  (704)  상 에 어 는 

상 극(702)  닥 에 어 는 닥 극(706)  나타나 다.   실시 태에 , 상  극 

, ITO(Indium Tin Oxide)  사 는 것 보다 75%   비 는 가 얻어질  다.  

특  실시 태에 , 쇄  극  폭(W)  ±10%  공차  5 ∼ 10 미 에  변   다.  라  사

간격(D)  약 200 미  내지 5 mm 에  변   다.  간격(D)  폭(W)      

망 는 상도    다.  (H)는 약 150 나 미  내지 약 6 미  에   다.  

 약 1 미  ∼ 20 미  또는 그 상  라  께  갖는 쇄  만들도    다.  

(704)는 1 미  내지 1 리미  께(T)  20 Dynes/cm 내지 90 Dynes/cm  람직   에 지

가질  다.   실시 태에 , 상 극(702)과 닥 극(706)  는 돌 는 사각 , 직사각

, 원 , 삼각 , 사다리  등  단  상  가질  다. 

도 6  얇  가   재 상에 쇄 어 는   실시 태  평 도 다.   도에는, 극[0031]

 포 는 도  그리드 라 (802),   리드(806)   커 (808)  포 는 (804)  나타나

다.  들 극  x-y 그리드에   고,  그리드는 사 가  상     가능

게 다.   그리드는 16 x 9 상  도  라   2.5 mm x 2.5 mm 내지 2.1 mm x 2.1 mm  

가질  다.  Y 에 는 도  라     1 에 쇄 고, X 에 는 도  라

    2 에 쇄 다.

도 7  상  시    는   실시 태 다.  ,  재가 청결 게 고[0032]

(단계 902)  1 도  미   재   1 에 쇄 다(단계 904).  재는 가   

 재료   다. 시 고 고 당  야에  알  는 가    재료가 사  

다.   실시 태에 , PET(폴리에틸  탈 트)가 사   는    재료 다.

또 , 컨 , 아 릴, 폴리우 탄, 에폭시, 폴리 미드  상   재료  다양   또는 가 

도에 라 사   다.   도  재료  생각  , 상  재료는 안 는 게 견 지 않

는 다    체  포   다.  도  미   비 도  재상에 닝 는 

 도  재료   는 , 여  " "  도가 50% 미만  재료  말 다.  

 1 마  트  사 여, 도  매    는  사  쇄 에   재   1[0033]

 쇄 다(단계 904).  마  트는 미리 진  각 어 는 어  라도   

,   그  재 상에 쇄 는  사 다.  도  매는 도  공 에    가능 게

다.   실시 태에 , 마  트  재 사   압 (  도  에 )  쇄

공  에  상도가 얻어지도  어야 다.  는 또  재  에 개별  가 질  는 액

체 상태  단량체, 리고  또는 체,  원 ,  원  복 , 또는     다.

아니    양   마  트에 공 는  사   는 실린 다.  재   1 
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 쇄(단계 904)  후에,  그 재는  또는 븐 가열 공  사 여 경 에  경 다(단계

906).  경 는 재 상에 는 에 도포   또는  린트  건 시 거나 고 시 거나 또는 착

시 는 과  말   다.   실시 태(미도시)에 , 만 사  도 다.   실시 태에 , 

재  닝   1  컨   도  도 고(단계 908) 그런 다 에  2  재   2

에 쇄(단계 912)  에 척 다(단계 910).   도 , 도  재료   마  트

사 여 쇄  미   상에 착 는 공 다.  사 는 도  재료는 컨  리 또는 니  

액   다.  도  재료는 0.005 마 -  내지 500   , 100 nm  내지 10 미  미만

리  께  1 ∼ 50 미  또는 그 상  폭  가질  다.  닝 역만 도 는 , 냐  

들 역    같  재 쇄 공  에 사 는 가 포  도  매   다.  

재  닝   1   도  공 (단계 908)에  도  후에 재는 척 다(단계 910).   실시

태에 ,  2   1 과는 다  마  트  사 여 쇄   고(단계 912),  실시

태에 는 단계 904 에  쇄   1 에 사 는 것과는 다   사 여 쇄   다.  그런

다   2  경  공  경 고(단계 914) 도 다(단계 916).  그리고 나  재는 척 공 에

척 고(단계 918) 건  공 에  건 다(단계 920).   실시 태에 , 재는 동태  공 (단계 92

2)  거   다.  안  실시 태에 ,  2 마  트  사 여, 재   2 에  2 

도  미   쇄 다(단계 912).   2 마  트는  1 트  다   포  

다.  그런 다  재는 경 에  다시 경 다(단계 914).  그리고 나  재는 컨  척 에  실 에

 척  척 고(단계 918) 건 에  건   다(단계 920).  척  재 또는 웨브에   

거   웨브 시 사 는 웨브 청결   다.

람직  실시 태에 , 쇄  도   양 에  동시에 지거나 또는 차척  질  [0034]

다.   실시 태는 나타나 지는 않지만, 처리  능  도 7  것과 동 거나 사 다.   실시 에

,   1 청결 에  청결 게 고(단계 902), 그 청결 에  양  웨브 청결  또는 고  

 생   어도 나에  동시에 또는 차  청결 게 다.    1  쇄 에  

그래  쇄  쇄 , 다  라  띷  포 는   사  쇄 다.  그리고, 

쇄   1  UV 경  또는 븐 경   어도 나  포 는 경 (906)에  경 다.  쇄  

1 컨  경  후에,  2  쇄 에  쇄 고(단계 912) 경 에  경 다(단계 906).  양 

 쇄 에  쇄 (단계 904, 912) 후에, 재는 재  양  청결 게 는  2 청결 에  다시 

척 다(단계 910).  척 다 에,  1    2  는 도 에  동시에 도 다(단계 908).  도

에  도 (단계 908)에 어 , 재는  3 척 사    고(단계 918), 건 에  건

 고(단계 920) 또  동태 에  동태    다(단계 922).

 는 본  원리  다양  실시 태    것 다. 단  가  [0035]

많  변   에가 당업 에게  것 다.  다  청  는 그러  든 변   도 포

는 것  는 것 다.  
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